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FISA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Institutia de invatamant superior Universitatea VALAHIA din Targoviste

1.2 Facultatea/Departamentul Inginerie Electrica, Electronica si Tehnologia Informatiei

1.3 Departamentul Electronica, Telecomunicatii si Inginerie Energetica

1.4 Domeniul de studii Inginerie Electronicd, Telecomunicatii si Tehnologii
Informationale

1.5 Ciclul de studii Licenta

1.6 Programul de studii/Calificarea Electronica aplicata

2. Date despre disciplina

2.1 Denumirea disciplinei Electronica de putere
2.2 Titularul activitatilor de curs Sl. univ. dr. ing. Ion VASILE
2.3 Titularul activitatilor de seminar Sl. univ. dr. ing. Ion VASILE
2.4 Anul de studiu IIT |2.5 Semestrul II  |2.6 Tipul de evaluare E 2.'7 .Re.g'”.““' B D
disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitatilor didactice)
3;1 IYunJaE de ore pe 4 |din care: 3.2 curs 3 3.3 laborator 1
saptamana
;"4UT9ta1 ore din planul de 56 |din care: 3.5 curs 42 |3.6 laborator 14
Invatamant
Distributia fondului de timp ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite 10
Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 10
Pregatire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 10
Tutoriat 10
Examinari 4
Alte activitati -
3.7 Total ore studiu individual 44
3.9 Total ore pe semestru 100
3.10 Numarul de credite 4
4. Preconditii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Fizica, Dispozitive electronice, Modele SPICE, Circuite electronice
fundamentale
4.2 de competente
5. Conditii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfasurare a cursului Videoproiector, tabla inteligenta, tabla alba, laptop
5.2 de desfdsurare a seminarului/laboratorului Sala de laborator specific cu tabla inteligenta
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6. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate)

6.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor necesare intelegerii, analizei si
utilizarii dispozitivelor semiconductoare de putere si a circuitelor
electronice asociate, prin studierea caracteristicilor de functionare, a
metodelor de comanda, protectie si comutatie, in vederea realizarii si
evaluarii unor aplicatii de electronica de putere.

6.2 Obiectivele specifice - Cunoasterea structurii, principiilor de functionare si caracteristicilor
principalelor dispozitive semiconductoare de putere: diode, tiristoare,
GTO, tranzistoare bipolare, MOSFET si IGBT.

- Dezvoltarea capacitatii de analiza a circuitelor electronice de putere,
a regimurilor de functionare si comutatie si a solutiilor de comanda si
protectie a dispozitivelor semiconductoare.

- Formarea aptitudinilor de realizare a montajelor experimentale,
masurare si interpretare a caracteristicilor statice si de comutatie ale
dispozitivelor semiconductoare de putere.

- Dezvoltarea capacitatii de selectare, dimensionare si verificare a
dispozitivelor si circuitelor de protectie, pe baza cerintelor functionale
si a rezultatelor experimentale.

7. Rezultatele invatarii

7.1 Cunostinte (Rezultatul asimilarii de informatii prin invatare. Cunostintele reprezinta ansamblul de fapte, principii,
teorii si practici legate de un anumit domeniu de munca sau de studiu. Pot fi teoretice si/sau faptice)
- C1. Studentul/absolventul descrie, identifica si explica structura, principiile de functionare si caracteristicile
dispozitivelor semiconductoare de putere, precum si metodele de comanda, protectie si comutatie utilizate
in circuitele electronice de putere.

7.2 Aptitudini (Capacitatea de a aplica cunostinte si de a utiliza know-how pentru a duce la indeplinire sarcini si a
rezolva probleme. Aptitudinile sunt descrise ca fiind cognitive (implicand utilizarea géndirii logice, intuitive si
creative) sau practice (implicand dexteritate manuala si utilizarea de metode, materiale, unelte si instrumente))

- Al. Studentul/absolventul utilizeazd metode si instrumente de masurare pentru determinarea si
interpretarea caracteristicilor electrice si de functionare ale diodelor, tiristoarelor si tranzistoarelor de
putere, in diferite regimuri de lucru.

- A2. Studentul/absolventul analizeaza, testeaza si evalueaza functionarea circuitelor electronice de putere,
identifica solicitarile electrice si termice ale dispozitivelor si stabileste solutii de comanda si protectie
adecvate.

- A3. Studentul/absolventul realizeaza si verificd montaje si circuite electronice de putere de complexitate
redusa sau medie, utilizand dispozitive semiconductoare, circuite de comanda si protectie si metode de
analiza si dimensionare a componentelor.

7.3 Responsabilitate si autonomie (Capacitatea cursantului de a aplica in mod autonom si responsabil cunostintele si
aptitudinile sale)
- RAL. Studentul/absolventul isi asuma responsabilitatea pentru realizarea corectd si sigurda a activitatilor
experimentale, respecta normele de protectie si procedurile de lucru si documenteazd si comunica
rezultatele masurarilor si testelor efectuate.

7.4 Arii de invatare EUR-ACE

- CI - Cunoastere si intelegere: Cunoasterea si intelegerea principiilor de functionare, caracteristicilor si
aplicatiilor dispozitivelor semiconductoare de putere, precum si a circuitelor de comandd, protectie si
comutatie.

- AI - Analiza inginereasca: Analiza regimurilor de functionare ale dispozitivelor si circuitelor electronice de
putere, evaluarea caracteristicilor electrice si de comutatie, identificarea solicitarilor si dimensionarea
elementelor de protectie.

- Prl - Practica inginereasca: Realizarea montajelor experimentale, utilizarea instrumentelor de masurare,
determinarea caracteristicilor dispozitivelor semiconductoare de putere si verificarea practicd a circuitelor
de comanda si protectie.

8. Continuturi

8.1 Curs Metode de predare Observatii

Cap.1. Conceptul de baza al electronicii de putere problematizarea, explicatie - 3h
videoproiector

Cap.2. Dioda semiconductoare de putere problematizarea, explicatie - 3h
videoproiector

Cap.3. Tiristorul problematizarea, explicatie - 3h
videoproiector

Cap.4. Circuite de protectie pentru diode si tiristoare problematizarea, explicatie - 4h
videoproiector

Cap.5. Circuite cu diode si tiristoare in serie si paralel problematizarea, explicatie - 3h
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videoproiector

Cap.6 Tiristorul GTO problematizarea, explicatie - 3h
videoproiector

Cap.7. Tranzistorul bipolar de putere problematizarea, explicatie - 3h
videoproiector

Cap.8. Structura tranzistorului de putere, Comanda si problematizarea, explicatie - 4h

functionarea tranzistorului de putere videoproiector

Cap.9. Tranzistorul MOSFET de putere problematizarea, explicatie - ah
videoproiector

Cap.10. Tranzistorul bipolar cu poarta izolata problematizarea, explicatie - ah
videoproiector

Cap.11. Alte tipuri de dispozitive semiconductoare de problematizarea, explicatie - ah

putere videoproiector

Cap.12. Comutatia naturald si artificiala problematizarea, explicatie - 4h
videoproiector

Bibliografie

1. Ion V. - Materiale didactice in format electronic pe intranet Valahia http://moodle.fie.valahia.ro/

2. M. IONEL, O. MAGDUN: ,Convertoare statice de putere”, Ed. Sfinx 2000, Targoviste 2000, 197 pagini, ISBN 973-
08-3

3. C. CEPISCA, M. IONEL, V. DOGARU: ,Metode si mijloace de masurare in ingineria electrica”, Ed. Sfinx 2000, Targc
2000, 264 pagini, ISBN 973-8217-15-6;

4. M. IONEL, O. MAGDUN, A. HUSU: , Structura, proiectarea si simularea sistemelor de actionare cu motoare asincro
Sfinx 2000, Targoviste, 300 pagini; ISBN 973-8217-11-3 (in curs de aparitie);

5. M. IONEL, A. HUSU: , Automatizari in domeniul proceselor lente si rapide din industrie”, Ed. Printech 2003, 200 pat
Bucuresti, ISBN 937-652-739-9;

6. M.IONEL: ,,Actionari electrice reglabile pentru industria metalurgica cu motoare asincrone”, Ed. Bibliotheca 2004,
ISBN 973-8413-81-8;

7. M. IONEL, Mihail-Florin STAN, Catalin VLADESCU, Adela-Gabriela HUSU: ,Masini si sisteme de actionari electrice”,
ISBN 973-8413-64-8, Ed. Bibliotheca, Targoviste, Romania, 549 pg.;

8. M. IONEL, Elena Otilia VIRIOGHE, Mihail-Florin STAN, Adela-Gabriela HUSU, Catalin VLADESCU: ,Tratat de inginer
electrica vol. 1” 2006, ISBN 973-712-100-7,Ed. Bibliotheca, Targoviste, Romania, 441 pg.;

9. M. IONEL, Elena Otilia VIRIOGHE, Mihail-Florin STAN, Adela-Gabriela HUSU, Catalin VLADESCU: ,Tratat de inginer
electrica vol. 2” 2006, ISBN ISBN 973-8413-64-8 973-712-562-0,Ed. Bibliotheca, Targoviste, Romania, 549 pg.;

10. Marcel IONEL, Comanda sistemelor de actionari electrice, 2011, ISBN973-712-562-0, Ed. Bibliotheca, Targoviste,
Romania, 447 pg

8.2 Proiect/laborator Metode de predare Observatii

Laborator

LO1 - Realizarea de scheme montaje si ridicarea

problematizarea, explicatia, elaborarea si

caracteristicilor de functionare cu dioda semiconductoare . v 1h
executia lucrarii
de putere
LO2 - Aplcatii cu tiristoatere de putere problematizarea, explicatia, elaborarea si 1h
executia lucrarii
LO3 - Ridicarea caracteristicilor si dimensionarea problematizarea, explicatia, elaborarea si 1h
elementelor de protectie pentru diode si tistoare. executia lucrarii
LO4 - Aplicatii si exemple cu circuite cu diode si tiristoare |problematizarea, explicatia, elaborarea si 1h
in serie si paralel executia lucrarii
LO5 - Realizarea comenzilor sincronizate cu tensiunea problematizarea, explicatia, elaborarea si 1h
anodica executia lucrarii
LO6 — Aplicatii si ridicarea caracteristicilor tranzistorului problematizarea, explicatia, elaborarea si 1h
bipolar cu poarta izolata executia lucrarii
LO7 - Realizarea de scheme montaje si ridicarea . — .
e - - - problematizarea, explicatia, elaborarea si
caracteristicilor de functionare cu tiristorul semiconductor . v ih
executia lucrarii
de putere
LO8 - Realizarea de circuite de protectie pentru diode si . — .
L L - S . o problematizarea, explicatia, elaborarea si
tiristoare, sau circuite cu diode si tiristoare in serie si . < . 1h
executia lucrarii
paralel
LO9 - Rdicarea caracteristicilor de functionare la tiristorul |problematizarea, explicatia, elaborarea si 1h
de 25A executia lucrarii
L10- Realizarea schemelor si ridicarea caracteristicilor de |problematizarea, explicatia, elaborarea si 1h
functinare la tiristorul GTO executia lucrarii
L11- Aplicatii si ridicarea caracteristicilor tranzistorului . - .
: - . problematizarea, explicatia, elaborarea si
bipolar de putere- Realizarea schemelor de comutatie si . v 1h
L s . . executia lucrarii
ridicarea caracteristicilor statice de functinare pentru IGBT
L12- Realizarea schemelor de comutatie si ridicare . S .
allizarea - or d omuta d area problematizarea, explicatia, elaborarea si
caracteristicilor statice de functinare la tranzistorul executia lucririi 1h
MOSFET
Colocviu laborator 2h
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Bibliografie

1. Ion V. - Materiale didactice in format electronic pe intranet Valahia http://moodle.fie.valahia.ro/

2. M. IONEL, O. MAGDUN: ,Convertoare statice de putere”, Ed. Sfinx 2000, Targoviste 2000, 197 pagini, ISBN 973-
8217-08-3

3. M. IONEL, O. MAGDUN, A. HUSU: ,, Structura, proiectarea si simularea sistemelor de actionare cu motoare
asincrone”, Ed. Sfinx 2000, Targoviste, 300 pagini; ISBN 973-8217-11-3 (in curs de aparitie);

4. M. IONEL, A. HUSU: ,Automatizari in domeniul proceselor lente si rapide din industrie”, Ed. Printech 2003,
Bucuresti, ISBN 937-652-739-9;

5. M. IONEL, Mihail-Florin STAN, Catalin VLADESCU, Adela-Gabriela HUSU: ,Masini si sisteme de actionari electrice”,
2005, ISBN 973-8413-64-8, Ed. Bibliotheca, Targoviste, Romania, 549 pg.;

6. M. IONEL, Elena Otilia VIRIOGHE, Mihail-Florin STAN, Adela-Gabriela HUSU, Catalin VLADESCU: ,Tratat de
inginerie electrica vol. 2” 2006, ISBN ISBN 973-8413-64-8 973-712-562-0,Ed. Bibliotheca, Targoviste, Romania,
549 pg.;

7. Marcel IONEL, Comanda sistemelor de actionari electrice, 2011, ISBN973-712-562-0, Ed. Bibliotheca, Targoviste,
Romania, 447 pg,

8. M. IONEL, Mihail-Florin STAN; ,, Convertoare statice” Indrumar de laborator, . Bibliotheca, Targoviste, Romania
2010

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii
epistemice, asociatiilor profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului

Continuturile disciplinei sunt corelate cu cerintele pregatirii ingineresti si cu practicile profesionale din domeniul
electronicii de putere, al conversiei energiei electrice si al actionarilor electrice. Studiul diodelor, tiristoarelor,
tranzistoarelor bipolare, MOSFET si IGBT, precum si al circuitelor de comanda, protectie si comutatie, asigura
fundamentul necesar analizei si utilizarii dispozitivelor semiconductoare in aplicatii industriale. Activitatile de laborator,
care includ realizarea montajelor, determinarea caracteristicilor de functionare si verificarea circuitelor de protectie,
dezvolta aptitudini practice de masurare, analizéd si evaluare a comportarii dispozitivelor de putere. Cunostintele si
aptitudinile dobandite sunt relevante pentru activitatile profesionale de dezvoltare, testare, exploatare si mentenanta
a echipamentelor electronice de putere, convertoarelor statice si sistemelor de actionare electrica.

10.Evaluare

10.2 Metode de 10.3 Pondere din

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare o
evaluare nota finala

Cunoasterea structurii, principiilor de functionare si
caracteristicilor dispozitivelor semiconductoare de
10.4 Curs putere; corectitudinea analizei circuitelor de Examen scris 60%
comanda, protectie si comutatie si a dimensionarii
componentelor. (C1, A2-A3)

Capacitatea de realizare a montajelor
experimentale, determinare si interpretare a
caracteristicilor dispozitivelor de putere, verificare a | Test de laborator 10%
circuitelor si respectare a normelor de siguranta.
10.5 Seminar/laborator |(A1-A3, RA1)

Corectitudinea realizarii lucrarilor experimentale,

calitatea masurarilor si interpretarii rezultatelor, Referate de
identificarea caracteristicilor de functionare si laborator
formularea concluziilor tehnice. (C1, A1-A3, RA1)

10.6 Standard minim de performanta

- Identificarea si explicarea principiilor de functionare si a principalelor caracteristici ale diodelor, tiristoarelor,
tranzistoarelor MOSFET si IGBT de putere. (C1)

- Identificarea regimurilor de conductie si blocare ale dispozitivelor semiconductoare de putere si explicarea
principiilor comutatiei naturale si artificiale. (C1, A2)

- Analiza unui circuit simplu cu diode sau tiristoare si identificarea elementelor necesare pentru comanda si
protectie. (A2-A3)

- Realizarea unui montaj experimental simplu si determinarea caracteristicilor de functionare ale unui dispozitiv
semiconductor de putere, cu respectarea normelor de siguranta. (A1, RA1)

- Identificarea si dimensionarea elementelor principale ale unui circuit de protectie pentru un dispozitiv
semiconductor de putere, pe baza unor date tehnice precizate. (A2-A3)

- Elaborarea unui referat de laborator care sa includa schema montajului, rezultatele masurarilor, reprezentarea si
interpretarea caracteristicilor experimentale si concluziile privind functionarea circuitului. (A1-A3, RA1)

30%

Pentru promovarea disciplinei, studentul trebuie sa obtind minimum 50% din punctajul total cumulat, minimum
50% din punctajul aferent examenului scris si sa indeplineasca cerintele minime ale activitatii de laborator.
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Fisa disciplinei corespunde planului de invatamant care se aplica pentru anul I incepand
cu anul universitar 2024-2025, fiind valabila pentru anul universitar 2026-2027.

Data completarii

10.09.2026 Semnatura titularului de curs Semnatura titularului de laborator

Sl. univ. dr. ing. Ion VASILE Sl. univ. dr. ing. Ion VASILE

Data avizarii in
departament
23.09.2026

Director de departament
Conf. univ. dr. ing. Dan Constantin PUCHIANU

Data avizarii in
Consiliul Facultatii
24.09.2026

Decan
Conf. univ. dr. ing. Nicoleta ANGELESCU
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